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[bookmark: _GoBack]Оксид иттрия (Y2O3) является перспективным соединением для использования в качестве пигмента терморегулирующих покрытий (ТРП) космических аппаратов (КА), за счет высокой отражательной способности порошка и большой ширины запрещенной зоны. Основной рабочей характеристикой ТРП является интегральный коэффициент поглощения солнечного излучения (as). Исходное значение as для микропорошка Y2O3 полученное в настоящей работе составляет 0,059. Это значение меньше, чем у пигментов TiO2 и ZnO, широко применяемых в ТРП КА. На рис.1 представлены результаты исследований изменения коэффициента поглощения as после облучения электронами (E=30 кэВ, Ф=(1-7)·1016 см-2) микропорошка Y2O3. Радиационная стойкость Y2O3 значительно превосходит стойкость порошка TiO2 
[image: C:\YaDisk\Разное\конференции\!Конференции 2025\НСТ 2025 Иттрий\delta as Y2O3.tif]
Рис.1 Зависимость изменений интегрального коэффициента поглощения порошка оксида иттрия от флюенса электронов при облучении
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